Первое информационное сообщение

06-10 октября 2008 г. состоится

III Всероссийская научно-техническая конференция

"ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
МИКРО- и НАНОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ – 2008" 

(МЭС-2008)
Место проведения:
санаторий работников органов прокуратуры РФ "Истра" (Подмосковье)

Учредители конференции

Российская академия наук 

(Отделение информационных технологий и вычислительных систем)

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)

Департамент науки и промышленной политики  г. Москвы

ОАО Московский комитет по науке и технологиям (ОАО МКНТ)

Организатор и проводящая организация конференции

Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН (ИППМ РАН)

Соорганизаторы конференции

Московский государственный институт электронной техники 
(Технический университет)

ФГУП "Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры "Прогресс" 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

· прием докладов:







до 15.01.2008
· рецензирование докладов и принятие решения о включении 
доклада в программу  конференции: 




до 15.03 2008
· информация авторам о включении доклада в программу
 конференции: 







до 30.03 2008
· прием финальной версии доклада:    




до 15.05.2008
· приезд участников:                                   



06.10.2008
· презентация коммерческих продуктов:  



06.10.2008
· выставка коммерческих продуктов:   




06-07.10.2008
· открытие конференции:                           



07.10.2008
· закрытие конференции:                           



10.10.2008
· отъезд участников:                                   



10.10.2008
Рабочий язык конференции – русский

Организационный комитет

Стемпковский А.Л.
- председатель, академик РАН, д.т.н., проф., ИППМ РАН

Алфимов С.М.

- заместитель  председателя, начальник Управления развития 

  базовых военных технологий и специальных проектов

Борисов Ю.И.

- заместитель председателя, д.т.н., проф., УРЭПиСУ Роспрома

Немудров В.Г.

- заместитель председателя, д.т.н., проф., 


   ФГУП "НИИМА "Прогресс"

Борискин В.С.

- ученый секретарь Оргкомитета, ИППМ РАН

Члены Оргкомитета:

Борисов В.И.
- чл.-корр. РАН, д.т.н., проф., ФГУП "Воронежский НИИ связи"

Козлов Ю.Ф.
- д.т.н., проф., Роснаука

Коровин С.К.    
– академик РАН, д.ф.-м.н., проф., МГУ им. М.В. Ломоносова

Малофеев Ю.Г.- 
- к.т.н., Минобороны РФ

Мальцев П.П.
- д.т.н., проф., СПП РАН

Мишин В.Ф.

- Ассоциация "Фонд "УНИЭТ"

Соколов И.А.
- чл.-корр. РАН, д.т.н., проф., ИПИ РАН

Сухопаров А.И. 
– к.т.н., генеральный директор ОАО "Ангстрем-Т"
Телец В.А.

- д.т.н., проф., ФГУ "22ЦНИИИ МО РФ"

Чапкевич А.Л.
- д.т.н., ОАО МКНТ

Чаплыгин Ю.А.
- чл.-корр. РАН, д.т.н., проф., МГИЭТ(ТУ)

Щелоков А.Н.
- к.ф.-м.н., ИППМ РАН
Программный комитет

Русаков С.Г.  

- председатель, д.т.н., проф., ИППМ РАН 

Члены программного комитета:

Бобков С.Г.


- к.т.н., НИИСИ РАН

Бибило П.Н. 

- д.т.н., проф., ОИПИ НАН Беларуси

Джиган В.И. 

- д.т.н., ГУП НПЦ "ЭЛВИС" 

Ерзин А.И.       

- д.ф.-м.н., проф. СО РАН, ИМ им. С.Л.Соболева, Новосибирск

Комаров Ф.Ф. 
 
- д.ф.-м.н., проф., ИПФП  им. А.Н. Севченко БГУ, Беларусь

Крутчинский С.Г.

- д.т.н., проф.,  ТТИ ЮФУ, г. Таганрог

Курейчик В.М.

- д.т.н., проф.,  ТТИ ЮФУ, г. Таганрог

Ложкин С.А.


- д.ф.-м.н., проф., МГУ им. М.В. Ломоносова

Мальцев А.А.   

- д.ф.-м.н., проф., ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Малышев И.В.

- к.т.н., ФГУП "НИИМА "Прогресс"
Марченко А.М.

- д.т.н., проф., ИППМ РАН
Меликян В.Ш.

- д.т.н., проф., ЗАО "Синопсис Армения", г. Ереван
Норенков И.П.

- д.т.н., проф., МГТУ им. Н.Э.Баумана

Петросянц К.О.

- д.т.н., проф., МГИЭМ (ТУ)

Стенин В.Я.  

- д.т.н., проф., МИФИ (ГУ)

Суетин Н.В.   

- д.ф.-м.н., ЗАО "Интел А/О"
Шагурин И.И. 
 
- д.т.н., проф., МИФИ (ГУ)

Основные обсуждаемые темы

1. Теоретические аспекты проектирования МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ (МЭС)

2. Методы и средства автоматизации проектирования МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОННЫХ схем и систем (САПР CБИС)

3. Опыт разработки цифровых, аналоговых, цифро-аналоговых, радиотехнических функциональных блоков СБИС 

4. Системы на кристалле перспективной РЭА 

5. Выставка и презентация  коммерческих продуктов

6. Форум диссертационных работ

Область интересов конференции включает (но не ограничена) следующие темы актуальных исследований проектирования СБИС и методов автоматизации проектирования СБИС:

· Проектирование цифровых СБИС

· Проектирование аналоговых и радиотехнических функциональных блоков СБИС

· Проектирование СБИС со смешанными сигналами

· Методы структурного синтеза аналоговых, цифровых и смешанных СБИС и СФ блоков 

· Системы на кристалле 

· Наноразмерные схемы и системы

· Микромеханические системы

· Специализированные (стойкие к спецвоздействиям, фоточувствительные и т.п.) СБИС

· Фоточувствительные СБИС
· Методы цифровой обработки информации 

· Методы  высокоуровневого моделирования

· Методы логического синтеза и логического моделирования в САПР СБИС

· Методы электрического моделирования в САПР СБИС

· Методы аналогового и смешанного поведенческого моделирования

· Методы моделирования радиотехнических СБИС

· Методы генерации моделей для САПР СБИС

· Методы автоматизации топологического проектирования в САПР СБИС

· Методы приборно-технологического моделирования

· Методы моделирования межсоединений 

· Методы проектирования и моделирования новых приборных структур и схем наноэлектроники

Размер целевого взноса

Стоимость проживания 

Правила оформления и сроки представления докладов 

будут опубликованы во Втором информационном сообщении.

Справки по МЭС-2008: Борискин Вячеслав Степанович

Тел.: 8-499-729-9569; Факс: 8-499-729-9208. Эл. почта: boriskin@ippm.ru
124681 Москва, ул. Советская, д. 3, 

Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН, Оргкомитет МЭС-2008

